Kannykat, laaketeollisuus, kaukosaatimet,
tietokoneet, GPS —laitteet, mittausteknologia....

Kolmas aineluokka -> puolijohteet (pii, germanium
ja gallium + seokset)

Osa elektroneista on loysemmin kiinnittyneena kuin eristeissa
Lampotilamuutos, sateilyn tuoma muutos jne.
Kayttojannite pieni ja kayttoika on pitka
Puolijohdekomponentit; diodit, transistorit ja mikropiirit
Ledit ovat loistediodeja

Diodien pdasto- ja estosuunnat; Kynnysjannite pitaa ylittya;
estosuunnan lapilyontijannite -> huono juttu ®
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- Kaytto lisaantynyt, koska valoteho
kasvanut ja valkoisten led-valojen vari

= kehittynyt

Ledit ovat puolijohdediodeista tutuimpia. Ledin

teriaalista se on valmistettu,

- Elektroniikka perustuu puolijohteisiin, ja kayttd olosuhdemuutoksiin
- Sahkonjohtavuuden kolme luokkaa
- Sidokset ovat kovalenttisia

Puolijohde

Puhdas -> huono johde
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Diodin kytkenta
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Diodin ominaiskdyra

Diodi tasasuuntaajana
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pnp- ja npn -transistori

heikosti seostettu,
shi kser-

kuljettajia

voimakkaasti seostettu,
paljon varauksen-
kuljettajia




Transistori vahvistimena
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Johdinmateriaalin vaikutusta aineen kykyyn estaa
virran kulkua eli resistanssin suuruuteen kutsutaan
resistiivisyydeksi.

Hyvan johteen resistiivisyys on pieni

Eraiden aineiden resistiivisyys putoaa nollaan hyvin

matalissa lampotiloissa. Ilmiota kutsutaan
suprajohtavuudeksi

Ilmio havaittiin vuonna 1911 elohopealle
-2699C:ssa. -> Keramiikka?



Sahkoinen vastus haviaa kokonaan ja kappale
tyontaa magneettikentan sisaltaan.
Demo: Meissnerin efektissa suprajohteella ei ole sisallaan
magneettikenttaa.
Kiteen ovat nanokokoisia ja levyn tekemiseen
hyodynnetaan sooli-geeli-tekniikkaa.



